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LEGENDA:

Disciplinele/modulele sunt codificate conform sistemului unic al universitdtii. Codul

disciplinei include categoria formativa, gradul de obligativitate si eligibilitate, numarul de ordine.

Numerotarea disciplinelor este realizata pentru fiecare categorie separat.

Notarea Categoria formativa/Gradul de obligativitate si eligibilitate
F Disciplind fundamentala
S Disciplina de specialitate, inclusiv stagiile de practica
O Disciplina obligatorie
A Disciplina optionala
L Disciplina la libera alegere
M Discipline care constituie minim curricular initial
EF Evaluarea finala
SP Stagiu de practica
1. CALENDARUL UNIVERSITAR
Anul Activitati didactice Sesiuni de examene .. Vacante
de Stagii de
studii Sem. | Sem. 11 Sem. | Sem. |l practicd larna Primavara Vara
110-2412 | 15 00-01.06 | 28.01-10.02 | 02.06 - 16.06 2512 -0801| Vacanta | 17,06 30,08
I ]09.01-26.01 (15 saptamani) | (2 siptamani) | (2 saptamani) i (2 saptimani) pentru (11 sapatamani)
(15 saptamani) P P P i sarbatorile de P
- Pasti, (conform
I 8;'(1)2-15‘1612 14.01-26.01 ) 01.09-15.10 | 25.12—08.01 C$a|erfdaru|ui
(1i sipté.mémi) (2 saptaméni) (6 saptamani) | (2 saptamani) | crestin ortodox)
Total
nr. de | 26 siptdméni| 15 sdptdméni | 4 siptimani | 2 sdptdméni | 6 sdptdmini | 4 sdptimani 1 sdptdmana 11 saptamani

sapt.




2. PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII

Numar de ore

Numaérul de ore pe
tipuri de activitati

D irea disciplinei/ 8 E % N
—_— [<B]
Cod enumirea disciplinei _ g _ S 285 . cEs E r.
modulului = S =3 » Sl 8% 8 =g | ECTS
°c 8|22/ 3 |E|gg e|t®
< »n 2 B 83 «
o - o —
o
ANUL |
SEMESTRUL |
F.0.001 | Metodologia cercetdrii stiintifice 150 50 100 20 20 10 E 5
F.0.003 | Programarea in timp real 150 50 100 20 20 10 E 5
F.0.004 | Procesarea avansatda semnalelorsi | 405 | g4 | 190 | 30 |10 | 10 | 10 6
imaginilor
F.0.005 gir;)ilécliéarea si testarea sistemelor 120 40 80 20 10 10 4
F.0.006 | Electronica cuantica si spintronica 120 40 80 20 10 10 E 4
S.0.005 | Nanotehnologii si nanomateriale 180 60 120 20 |10 ] 20 10 E 6
Total semestrul | 900 300 600 130 | 20 | 90 60 6E 30
SEMESTRUL I
Modelarea si simulare a
F.0.002 | dispozitivelor si proceselor 180 60 120 30 | 10 | 10 10 E 6
tehnologice pentru microsisteme
F.0.007 Segurltatqa nucle_ara, radiologica 120 40 80 20 | 20 E 4
si riscul cibernetic
S.0.001 | Senzori intelegenti i 180 | 60 | 120 | 30 20 | 10 E 6
microsisteme
F.0.002 | Instrumentatie si metrologie 150 | 50 | 100 | 30 1010 | E 5
pentru nanoinginerie
S.0.003 | Sisteme electronice dedicate 150 50 100 30 20 E 5
S.0.004 | Dispozitive nanoelectronice 120 40 80 20 10 10 E 4
Total semestrul 11 900 | 300 | 600 | 160 [ 30| 70 | 40 6E 30
Total anul | 1800 | 600 | 1200 | 290 | 50 | 160 | 100 | 12E 60
ANUL |1
SEMESTRUL |11
SP.0.001 | Practica de cercetare 360 | 260" | 100 E 12
EE.0.001 Elaborarea si sustinerea tezei de 540 | 18 522 18 E 18
master
Total semestrul 111 900 21561 622 2E 30
Total program de studii 2700 %%f 1822 | 290 | 50 | 160 | 118 14E 90

*ore de contact in cadrul stagiilor de practica




2.(A). PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDI|I

pentru studentii care acumuleaza minimul curricular initial pe durata anului I, conform

modificarilor operate in 2026 la HG 80/2022.
Planul de invatamant se va individualiza in baza proceselor-verbale de echivalare a disciplinelor din minimul
curricular intial si va fi reflectat in Acordul anual la Contractul de studii.

Numarul de ore pe

- [})
Numir de ore tipuri de activititi 5
5 E
. T . D —_ o @ ) Nr.
Cod Denumirea disciplinei/ modulului - = _g _féﬁ o 3 % sl g g ECTS
S 15} RS S E| S5 © ©
- £ |&8| ° g 88§ | E
S B - L
ANUL |
SEMESTRUL |
F.0.001 | Metodologia cercetdrii stiintifice 150 50 100 20 20 10 E 5
F.0.003 | Programarea in timp real 150 50 100 20 20 10 E 5
F.0.004 | Procesarca avansatdasemnalelorsi | 407 | g9 | 120 | 30 | 10| 10 | 10 6
imaginilor
F.0.005 lgirgilécléarea si testarea sistemelor 120 40 80 20 10 10 4
F.0.006 | Electronica cuantica si spintronica 120 40 80 20 10 10 E 4
S.0.012 | Nanotehnologii si nanomateriale 180 60 120 20 10 | 20 10 E 6
Total semestrul I | 900 300 600 130 | 20 | 90 60 6E 30
Discipline care constituie minim curricular initial
M.0.001 | Analiza matematica 120 60 60 30 30 E 4
M.0.002 | Masurari electronice 120 60 60 30 30 E 4
M.0.003 | Circuite si dispozitive electronice 180 90 90 45 |15 ] 30 E 6
M.0.004 | Senzori inteligenti in microsisteme 120 60 60 30 30 E 4
Total minim semestrul I | 540 270 270 135 | 15 | 120 4E 18
SEMESTRUL |l
Modelarea si simulare a
F.0.002 | dispozitivelor si proceselor 180 60 120 30 10 | 10 10 E 6
tehnologice pentru microsisteme
Securitatea nucleard, radiologica si
F.0.007 | \iscul cibernetic 120 40 80 20 | 20 E 4
S.0.008 | Senzori intelegenti si microsisteme 180 60 120 30 20 10 E 6
Instrumentatie si metrologie pentru
F.0.009 nanoinginerie 150 50 100 30 10 10 E 5
S.0.010 | Sisteme electronice dedicate 150 50 100 30 20 E 5
S.0.011 | Dispozitive nanoelectronice 120 40 80 20 10 10 E 4
Total semestrul 11 900 300 600 160 | 30 | 70 40 6E 30
Discipline care constituie minim curricular initial
M.0.005 | Arhitectura sistemelor de calcul 120 60 60 30 30 E 4
Materiale si componente in
M.0.006 clectronica 120 60 60 30 30 E 4
M.0.007 | Bazele tehnologiei microelectronice 120 60 60 30 30 E 4
Total minim semestrul 11 360 180 180 90 0 | 90 3E 12
Total anul | 1800 | 600 | 1200 | 290 | 50 | 160 | 100 12E 60
ANUL 11
SEMESTRUL 111
SP.0.001 | Practica de cercetare 360 260" | 100 E 12
EE.0.001 Elaborarea si sustinerea tezei de 540 18 502 18 E 18
master
18+
Total semestrul 111 900 260" 622 2E 30
Total program de studii 2700 618+ 1822 | 290 | 50 | 160 | 118 14E 90

260"




3. STAGIILE DE PRACTICA

An de Durata (nr. Nr
Tipul stagiului de practica studii Semestrul niag:é ) Perioda desfasurarii ECTS
SP.0.001 | Practica de cercetare 1 3 6/360 septembrie-octombrie 12
4. FORMA DE EVALUARE FINALA A STUDIILOR
Nr.crt Forma de evaluare finala a studiilor Terme_n de Nr. ECTS
organizare
1 Teza de master ianuarie 18 ECT.S (mCIUSIV.Z ECTS pentru
sustinerea tezei de master)
5. MINIMUM-UL CURRICULAR INITIAL
Numar de ore N.u mz?l.rul de .01:evp.e
tipuri de activitati ®
S 2
Cod Denumirea disciplinei/ modulului B < 5 S 5 g5 NI
i s 8523 ¢| £ 88| Eg | EcTs
c 2 S| 3 = =5
| 85 & é 3} g § f?s L ®
1 Bazele tehnologiei microelectronice 120 | 60 | 60 30 30 E 4
2 Senzori inteligenti in microsisteme 120 | 60 | 60 30 30 E 4
3 Circuite si dispozitive electronice 180 | 90 | 90 45 15 30 E 6
4 Materiale si componente in electronica 120 60 60 30 30 E 4
5 Masurari electronice 120 60 60 30 30 E 4
6 Analiza matematica 120 60 60 30 30 E 4
7 Avrhitectura sistemelor de calcul 120 | 60 | 60 30 30 E 4
Total 900 | 450 | 450 | 225 | 15 210 7E 30
6. COMPONENTELE CONFORM PLANULUI-CADRU
Nr Ponderea Numir de credite ECTS
' Functia in formarea profesionala recomandata, ) Plan de
crt. % Plan-cadru {nviitimant
1 Unitati de curs fundamentale (F) 35-40 31-36 34
2 Unitati de curs/module de specialitate (S) 20-25 18-22 26
3 Stagii de practica (SP) 10-15 9-13 12
4 Evaluarea finala: teza de master (EF) 20 18 18

7. MATRICEA CORELARII REZULTATELOR iNVATARII SI A COMPETENTELOR FORMATE iN
CADRUL PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITATILOR DE CURS/MODULELOR

S 5 Competente
£3 2 -
Denumirea unititii de g § O Generale | Profesionale
curs/modulului 3E W] ceL | cG2 | cG3 | cG4 | CPL | cCP2
= g = Rezultate ale invatarii conform nivelului CNC
S° 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
Metodologia cercetrii F.0001 | 5 0.5 0.5 1 |1 |1 05 |05
stiintifice
Modelarea si simulare a
dlspozm\_/elor si proceselor £.0.002 6 1 1 1 1 1 1
tehnologice pentru
microsisteme
Programarea in timp real F.0.003 5 1 1 1 1 1
Procesarea avansatd a F.0.004 | 6 1 1 |1 |1 |1 1
semnalelor si imaginilor
Projectarea i testarea F.O005 | 4 0.5 0.5 1 1 (05|05
sistemelor digitale




T CuaIiCA 51 F.0.006 | 4 0.5 0.5 |1 1|1
spintronica

Securitateanuclears, | p g0 | g 1 05|05 |05 05 (05|05
radiologici si riscul cibernetic

Senzori intelegenti 5i S0.001 | 6 |05 1 051 |1 |1 |1
microsisteme

Instrumentaie 5i metrologie | ¢ ) 305 | 5 0.5 1 0.5 051 |1 |05
pentru nanoinginerie

Sisteme electronice dedicate S.0.003 5 105 0.5 1 1 1 1
Dispozitive nanoelectronice S.0.004 4 0.5 0.5 1 1 1
INanotEhAplagilyi S.0.005 | 6 1 1 |1 fos|1 |1 |os
nanomateriale

Practica de cercetare SP.O.001 [ 12 |1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaborarea si sustinerea tezei | be 001 |18 {05 (0.5 |15 |05 [15]15]2 [2 [2 |2 2 |2
de master

Lista competentelor si a finalitiitilor de studiu

| Competente Rezultate ale invitirii conform nivelului CNC
Generale/Profesionale Absolventul/candidatul la atribuirea calificdrii poate:
CG 1. Initierea si 1. identifica oportunititi de generare si dezvoltare a ideilor de afaceri in
dezvoltarea afacerii in domeniul industriei de profil, adoptind decizii corecte in situatii
industria electronica, complexe/dificile;
dispozitivelor si tehnicii 2. dezvolta un plan de afaceri, inclusiv un plan de dezvoltare a acesteia
medicale stabilind resursele necesare cu estimarea beneficiilor posibile;
CG 2. Gestionarea 3. asigura interconexiunea proceselor de fabricatie in vederea
proceselor si resurselor functiondrii eficiente a acestora si asigura procesul de certificare a
produselor si a sistemelor de management al calititii;
4. dezvolta relatii echidistante si constructive cu toti actorii implicati in
procese (superiorii, colegii, subalternii, clientii etc.);
CG 3. Utilizarea 5. identifica materialele potrivite pentru produse inovative in
generatiilor noi de materiale corespundere cu destinatia acestora;
la dezvoltarea 6. propune solutii originale de utilizare/combinare a
produselor industriei de materialelor noi pentru imbunititirea proprietitilor
profil produselor;
CG 4. Realizarea activitdtii |7. identifica si defineste probleme profesionale care necesita
de cercetare solutionare;
8. aplica metode si mijloace de cercetare la solutionarea problemelor
specifice domeniului profesional;
3 CP 1. Elaborarea 9. dezvolta produse micro/nanoelectronice prin cresterea gradului de
produselor functionalitate;
micro/nanoelectronice cu 10. adapta specificatiile tehnice ale produselor micro/nanoelectronice la
complexitate sporiti particularitatile utilizatorului aplicind diferite metode;
3 CP 2. Elaborarea 11. elabora solutii optime de fabricatie a produselor
tehnologiilor inovative de micro/nanoelectronice;
fabricatie in 12. aplica tehnologii avansate de fabricatie a produselor
micro/nanoelectronici micro/nanoelectronice.

AALA 5,
< LA P S o St
Dumitru CIORBA / /A pptn

Decanul Facultitii CIM, conf. univ., dr.

Sef departament MIB, prof. univ., dr. hab.

Oleg LUPAN /-'u/,fféé’-”
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